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DL 251 D Vergleichstyp: SN74LS 251N

8 auf 1-Multiplexer DL 251 D

Vorlaufige technische Daten

Gehause: 16poliges DIL-Plastgehause
Bauform: 21.1.1.2.16
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AnschluBbelegung:

D E‘ Uee

clz] DL251D [5e

B3 F

Al G

¥y [E 3

20 S0
OE[7] 81 A bis H: Dateneingénge
M (3 52 S0, S1, S2: Adresseingange

OE: Output Enable
L251 A1 X84 Y. Y: Ausgénge

Schaltungsbeschreibung und logische Funktion:
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Funktionstabelle:

Eingange Ausgéange
Adresse - =
OE Y Y
S2 S1 SO
X X X H Z £
L L L L A A
L L H L B B
L H L L &€ ©
L H H L D D
H L L L E E
H L H L F F
H H L L G G
H H H L H H

Der Schaltkreis DL 251 D ist ein 8 auf 1-Multiplexer mit 3-STATE-Ausgangen. Mit der
Adressinformation an S0, S1und S2 wird liber die Adressgatter und liber die Schottky-
diodenmatrix jeweils ein Eingang des 8fach-Odergatters freigegeben, die restlichen
Dateneingéange bleiben gesperrt. B
Die Dateninformation des adressierten Einganges liegt dann negiert am Ausgang Y
an und wird liber ein zweites Ausgangsgatter nicht negiert an den Ausgang Y gege-
ben. Beide Ausgénge lassen sich liber OE in den hochohmigen Zustand Z schalten.

Betriebsbedingungen:
min. typ. max.

Betriebsspannung Ucc 4,75 5 5,25 Vv
Umgebungstemperatur i, 0 70 °C
H-Ausgangsstrom —lon 2,6 mA
L-Ausgangsstrom lou 8 mA
H-Eingangsspannung Ui 2 vV
L-Eingangsspannung Ui 0,8 v
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Statische Kennwerte (gultig fur{, =0

Eingangsclampingspannung
Uc{: = 4,?5 Vv
=) =18 mA

H-Ausgangsspannung
Uee =475V
Unw=200V

U“_ = G,B V

—lgy = 2,6 mA

L-Ausgangsspannung
Uec =475V

U|H = E,G vV

Uu_ = IL'.I,H WV

lor = 4 mA

[m_ e B mﬂi

H-Eingangsstrom
U{:c = 5,25 V

U||-.| o 2;? v
L-Eingangsstrom
Ucc = 5.25 V'

Uy =04V

Ausgangskurzschlulstrom
Uee = 5,25 V')

visw TS

Ausgangsstrom im hochohmigen Zustand

UCC = 5,25 '-#I'
U|H — 2,':' vV
U{!H — 2.? L'
U||_ = 'D,BV
UgL = El.d v

min.
= UIK
UDH

2,4
UoL
li
—ly
—los

30
lozn

max.

15V

20 yA
100 uA

360 pA

130 mA

20 pA

20 pA



Dynamische Kennwerte (giiltig flr ©, = 256°C =5 K, Uge =5 V):

von von nach max.
Verzdégerungszeit fur LH-Ubergang S0 Y toH
am Ausgang S1
S2
Un;_ =0V
Uy=45V 45 ns
R, = 500 Q
C.=50 pF
Verzogerungszeit fur HL-Ubergang S0
am Ausgang S1 Y 45 ns
S2')
A bisH Y tpLH 28 ns
toHL 28 ns
AbisH Y toum 18 ns
toHL 17 ns
Freigabezeit zu H-Pegel am Ausgang OE Y tozn 45 ns
Freigabezeit zu L-Pegel am Ausgang OF Y tozt 40 ns
-E ? thH 27 ns
C'I'E \I-" tsz 40 ns
Verzogerungszeit fiir OE Y touz 45 ns
Ubergang von H-Pegel zu
hochomigen Zustand am Ausgang
U,=0V -
Uy=45V OE Y 55 ns
R.=500Q
C.=50pF
Verzogerungszeit fiir Ubergang von  OE Y toz 25 ns
L-Pegel zu hochohmigen Zustand
am Ausgang OE Y toiz 25 ns

') Die Dateneingénge A, B, C, D, E, F, G sind auf L-Pegel und der Dateneingang
H auf H-Pegel zu legen.




NebenkenngroBen:

Stromaufnahme des Schaltkreises bei

aktiven Ausgangen eo
Ucc - 5,25 "'d"

U|H - 4,5 Vv

U =0V?

Stromaufnahme des Schaltkreises bei

hochohmigen Zustand an den Ausgangen lecz
Uy;c = 5,25 \'

Uy=4,5 "u"‘]

') Nicht mehr als 1 Ausgang kurzschlieRen.
Dauer des Kurzschlusses < 1s.

max.
10 mA
12 mA

?) Der jeweils zu messende Dateneingang mul entsprechend der Logik durch S0, 51,

S2 adressiert werden.
3 QE = LOW, alle anderen Eingénge auf H-Pegel
) alle Eingénge auf H-Pegel
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veb halbleiterwerk frankfurt/oder
B laitbatriab im vab kombinat mikroslektronik

DDR 1200 Frankfurt/Oder - Telefon 4 60

elektronik
export-import

Volkseigener Aulanhandelsbetrieh der
Deutschen Demokratischen Republik
DDR - 1026 Berlin, Alaxanderplatz B
Haus der Elektroindustrie, Telefon: 2180




